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摘要(译)

用于浸没操作的微机械超声换能器基板由支撑在硅基板上的多个微加工
膜的特定布置形成。膜与基底一起形成表面微腔，其被真空密封以提供
静电电池。与传统的压电体传感器相比，这些电池可以高频工作并且可
以覆盖更宽的带宽。
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